Posudek disertaéni prace Mgr. Petra Janecka:
Studium struktury a interakce s molekulami plynt systéma Rh-Sn a Rh-SnO,

Pro detailni pochopeni mechanismu slozitych procesii probihajicich pfi heterogenni katalyze maji
zasadni dileZitost stav a promény geometrické a elektronové struktury povrchi katalyzatori. K
modelovani realnych systémii jsou nezbytné jednodussi modelové systémy, které umoziuji sledovat
disledky zmén jednotlivych komponent systémii na prib¢h katalytické reakce.

Po tvodu do problematiky studia katalytickych reakci pomoci modelovych katalyzatort (15 stran)
je kap.1 (10 stran) vénovana obecnému piehledu pouzitych povrchove citlivych experimentélnich
metod a kap.2 (6 stran) popisu aparatur pouzitych autorem jak na pracovisti v Praze, tak i v centrech
Elettra v Italii a NIMS v Japonsku. Tézisté vlastni prace predstavuji kap.3 o modelovém systému
Sn/Rh(110) (26 stran) a kap.4 o vrstvach SnO; (17 stran).

Uvodni kapitoly i vlastni prace je zpracovana piehledné a citace ukazuji na dikladné seznameni
autora s vysledky ziskanymi v odborné literatufe. Jen vyskytujici se preklepy a obCasny vyskyt
odborného slangu mohly byt eliminovany.

Dikladné piiprave vzorkt a modifikacim jejich uspofadanych povrchii byla vénovana patfi¢na
pozornost. To, Ze uréeni atomové struktury povrchii je naro¢né a vyzaduje pouziti fady
komplementarnich povrchové citlivych metod je obecné znamo. V predkladané préci se to projevilo
pii navrhu pfedstav o rekonstrukci povrchu Rh(110) pii adsorpei Sn vychazejicim z analogii a z
namérenych difrak¢nich obrazct elektroni. Vysledky nasledného méfeni pomoci spektroskopie
pomalych iontl Ar vedly k zasadni revizi pivodné navrhovaného modelu rekonstrukce povrchu.
Srovnani s vysledky ziskanymi na systému Sn-Rh(111) potvrzuji vyznam kompaktnosti uspoiadani
atomu v povrchovych vrstvach na povrchové vlastnosti krystalu, konkrétné na jejich adsorpéni
aktivitu vac¢i plyniim.

V této ¢asti neni jasny divod pro vyrazny rozdil hodnoty posuvii energii Ar ionti odrazenych od
atomu Rh a Sn, a to o¢ekavaného (obr.2) a naméfeného (obr.25).

Pro potvrzeni revidovaného modelu zabudovéni atomt Sn do povrchu Rh(110) je tieba dalsi
podpora: tu by mohlo poskytnout méfeni a interpretace intenzit difraktovanych svazku elektron (I-
V kiivky v LEEDu) nebo fotoelektronova difrakce (zminéna pod ¢arou v obecné ¢asti v kap.1).

V kap.4 je popsana Gispé$na volba parametrii pro rist epitaxni vrstvy SnO(110) na krystalickém
substratu v laboratofi NIMS a pozorovani riiznych rekonstrukci v zavislosti na vyhfati vzorku.
Depozice Rh na povrch epitaxni vrstvy v Praze pak umoznila porovnat vysledky oxidace na
definovaném povrchu Rh-SnO; s té¢mi kdy Rh bylo napafeno na povrch polykrystalického SnO,.

K objasnéni mikroskopickych procesii probihajicich pfi adsorpei CO a O; na rizné
modifikovanych povrSich Rh Mgr. Jane¢ek prokazal schopnost pfipravit potfebné definované
povrchy modelovych systému. Zvladl fadu povrchové citlivych metod potiebnych pro
experimentdlni studium krystalografické a elektronové struktury, provedl naro¢na méfeni, véetné
téch na dvou zahrani¢nich pracovistich, a na jejich zakladé provedl interpretaci vysledki.

PredloZena disertaéni prace prokazuje piedpoklady autora k samostatné tvofivé praci.
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